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Геометрия процесса излучения
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Структура волнового поля
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Выход излучения
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Влияние черенковского эффекта на 
угловое распределение ПРИ



  

Квазичеренковское излучение
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Выводы

• Выход черенковского излучения может быть 

существенно увеличен в схеме скользящего 

падения электронов на тонкую мишень.

• Аналогичный эффект имеет место для 

параметрического излучения.

• Выход ПРИ резко возрастает в условиях 

проявления черенковского эффекта за счет 

модификации эффекта Бормана.



  

• Квазичеренковское излучение, подавляемое в 

случае геометрии рассеяния Брэгга, 

восстанавливается в условиях проявления 

черенковского эффекта.

• Динамическая добавка к показателю преломления 

зерна в мозаичном кристалле приводит к 

возникновению динамического переходного 

излучения.

• Благодаря указанному динамическому 

переходному излучению, в мозаичном кристалле 

восстанавливается квазичеренковское излучение.
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